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Zaujima ta moderna fyzika a nové pristupy k elektronike buducnosti? Pridaj sa k nam a
zoznam sa so svetom spintronickych elementov a terahertzovej (THz) spektroskopie.

Spintronika je moderny vedny obor, zaoberajlci sa spracovanim, prenosom a ukladanim
informacie pomocou spinu. Najvacsie uspechy prave ziskala v Struktirach z kovovych
feromagnetov, kde bolo napr. mozné vytvorit senzory do ¢itacich hlav pevnych diskov.

V suc¢asnej dobe sa tieZ intenzivne pracuje na vyvoji magnetickych RAM pamati, ktoré su
vinimo¢né manipulaciou s magnetizaciou pomocou elektrického prudu a zapisat
informaciu -tzv. spin-orbitalny krut (SOT). Pre praktické ucely je potrebné poznat
efektivitu SOT a ako sa ukazuje, dobrym nastrojom k detekcii efektivity SOT je tzv. Spin-
Hall magnetorezistencia, zmena odporu pri otoéeni magnetizacie pridruzenej
magnetickej vrstvy, ktora priamo koreluje s efektivitou spin-orbitalneho krutu.

Cielom tohto projektu bude detekcia THz spin-Hall magnetorezistencie v Strukturach
kobaltu a pridruzenej zliatiny zlata a platiny, pricom sa zameriame na Studium kvality
rozhrania na prenos spinu a efektivitu spin-orbitalneho krutu. Pri tomto projekte sa
naucis zaklady spintroniky a THz spektroskopie. Projekt je vhodny pre Studentov prvého
aj druhého ro¢nika. V pripade zaujmu je ho mozné rozsirit o Studium multivrstiev

s antiferomagnetickymi materialmi.

Obr. 1. (a) Princip spin-Hall magnetorezistencie. Spinova akumulacia na HM|FI rozhrani
vytvori spin-orbitalny krut, ktory sa nasledne prejavi v zmene odporu. (b) Nakres
techniky, ktord vyuzijeme. THz pulz dopada na vrstvu a my to¢enim magnetizaciou
budeme detegovat THz odpor vzorky.



